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Разработана методика определения концентрации примеси CeF3 в кристаллах LaF3, выращенных из расплава методом Стокбаргера, с помощью изучения их спектров оптического пропускания в УФ области. Показано, что в пределах концентрации CeF3 0.001 – 0.021 мол. % выполняется закон Бугера–Ламберта–Бера, что позволяет построить градуировочную кривую зависимости оптического пропускания от концентрации CeF3 в кристалле. При этом точность определения фторида церия при содержании его в пределах 0.001 – 0.021 мол. % составляет ± 0.0005 мол. %. Определено содержаниe CeF3 в реактиве LaF3 марки “хч”. Оно составляет 0.0035 ± 0.0005 мол. %.
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